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Тонкие пленки Cd1-xZnxS являются перспективными материалами для буферных слоев солнечных батарей.1

В данной работе исследовано влияние соотношения солей цинка и кадмия в растворе на оптические и электрофизические 
свойства тонких пленок Cd1-xZnxS, полученных методом CBD.

В водном растворе присутствовали 89,2575 г цитрата натрия, 19,0225 г тиомочевины, ZnCl2, CdCl2·2,5H2O, аммиак (pH 
12)2. Пленки осаждались на стеклянные, кварцевые и ситалловые подложки при температуре 75°С, t=60 мин. Исследование 
проводилось методами РФА (Cu-Kα), оптической спектроскопии (Shimadzu UV-3101PC) и вольтамперометрии (Elins P8-na-
no). Полученные данные обобщены в табл. 1. Удельное сопротивление большинства образцов превышало 1 кОм·м. При этом  
Eg заметно варьировалась. По-видимому, пленки были неоднофазными с преобладнием фазы CdS. В случае двухфазных 
образцов, первой фазой является CdS, второй – твердый раствор Cd1-xZnxS. По-видимому, скорость образования сульфида 
цинка  была достаточно низкой.
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